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NIPROUJEKTY

Wspdéing cechq ukiadéw opisywanych w dziale 'Miniprojekty" jest tatwosc ich praktycznej
realizacji. Na zmontowanie i uruchomienie ukfadu w typowym przypadku wystarcza kwadrans, Mogq
to byé uktady dosé skomplikowane funkcjonalnie, niemniej proste w montazu i uruchomieniu, gdyz
ich ztozonosé i inteligencja jest zwykle zawarta w ukladach scalonych. Oczywiscie, sq tez tematy
uznawane za btahe, ktére jednak mogq zainteresowaé wielu Czytelnikéw. Wszystkie projekty
opisywane w tej rubryce sq praktycznie wykonane w laboratorium AVT. WigkszoSC z nich wchoadzi do
oferty kitbw AVT jako wyodrebniona seria o numeracji zaczynajqcej sie na 1000.

Proponujemy wykonanie
niezwykle prostej i taniej
przetwornicy podwajajgcej

napigcie zasilania, co
umozliwia osiqganie napie¢
wyj§ciowych max. 28...30V.

Duzq zaletq tego ukladu

jest brak jakiejkolwiek
indukeyjnosci - dziala on
w oparciu o zasadg
~pompy pojemnosciowej”.
Wydatnie upraszcza to
wykonanie urzqdzenia.

Uproszczony schemat ilu-
strujacy zasade dzialania prze-
twornicy przedstawia rys. 1.

Wydajnoéé pradowa jest
stosunkowo niewielka (ok.
5..15mA), ale w zupelnodci
wystarczajaca do wielu zastoso-
waf - opisywane urzadzenie
byto wykorzystywane do zasila-
nia stopni sterujgcych tranzys-
torami VMOS w falowniku
duzej mocy, do zasilania dri-
verow wySwietlaczy fluores-
cencyjnych i w ukladzie po-
laryzacji czujnika gazu. Nie sa to
wszystkie mozliwe zastosowa-
nia - znalezienie nowych na
pewno nie sprawi naszym Czy-
telnikom zadnych proble-
mow.

Na rysunku 2 pokazano
schemat elektryczny przetwor-

Prosty podwajacz napiecia

nicy, Uklad US1 spelnia dwie
funkcje - jest generatorem
wyznaczajacym czestotliwo§é
pracy podwajacza i jednoczes-
nie sterownikiem kluczujacym
przelacznik elektroniczny w po-
staci diod D1 i D2. Poniewaz
nie zastosowano zewnetrznego
ukiadu przelaczajacego, wartoéé
napiecia wyjéciowego jest nie-
co mniejsza niz mozna by sie
bylo spodziewaé. W praktce,
po uwzglednieniu spadku na-
piecia na diodach D1 i D2,
na wyjéciu otrzymujemy napie-
cie o warto$ci ok.:

Uwy=2*Uwe-0.7(1)-1.4(2),
przy czym:

1. spadek napigcia na
diodach D1 i D2. Dla diod
Schottky'ego wynosi ok.
2¢0.35V.

2. otyle zmniejszona jest
amplituda przebiegu na wyjs-
ciu Q ukladu US1.

Czestotliwo§¢ pracy prze-
twornicy okreslajg wartoéci
elementéw R1, R2 i C1. Dio-
da D1 powoduje poprawienie
symetrii przebiegu wyjsciowe-
go, dzieki czemu z pewnym przy-
blizeniem czas fadowania po-
jemnoéci C2 jest réwny czaso-
wi przekazywania fadunku do
obciazenia. Rezystor R3 i kon-
densator maja za zadanie ogra-
niczenie zaklocen generowa-
nych przez przetwornice do sie-
ci zasilajacej.

Urzadzenie jest zmontowane
na plytce drukowanej przed-
stawionej na wkladce, za$ roz-

mieszczenie elementow przedsta-

wia rys. 3.

pz

Uwaga: kity sq dostepne
w ofercie AVT pod symbo-
lem AVT-1025.
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Rys. 3.

WYKAZ ELEMENTOW
Rezystory

R1, R2: 12k

R3: 1.2Q

Kondensatory

C1: 38nF

C2, C3: 10uF/35V

C4, C7: 100nF

C5: 47uF/25V

Cé; 100uF/25V
Poitprzewodniki

D1: 1N4148

DI, D2: BAX122 lub inne
Schottky'ego

US1: NE5S5

Réine

ARK: 2xARK2



